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Статистическим методом многих проб с повторением циклов «растворение- кристаллизация» при последовательном повышении перегрева раствора (Т+) на 1oC в каждом цикле изучены достигаемые переохлаждения (ΔТ-) 10-70 образцов растворов 11 солей цезия 1-1 типа с построением зависимости температуры начала кристаллизации Тc = F(Т+) для первой, средней, предпоследней и последней кристаллизующейся пробы. Показано, что увеличением числа циклов и перегрева раствора все указанные зависимости являются немонотонными: в среднем постоянными, возрастающими, или убывающими, а растворы могут быть разделены на 2 группы: 

1) ΔТ- = F(Т+) возрастает немонотонно, постепенно или скачкообразно, от 20-25 до 40-60oC; 2) достигаемые переохлаждения растворов составляют в среднем 7-23oC с колебанием 
ΔТ- = F(Т+) в пределах 3-8oC. 

Полученные данные являются основой для априорного дизайна технологии роста кристаллов из растворов.
